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Attestation de Participation

Le comité d'organisation de la 1¢¢ Conférence Nationale sur la Transition Energétique en Algérie _

"CNTEA1-2020 " qw s est tem:.ra du 08 au 09 Mars 2020 a I'Université Mohamed Boudiaf de M’sila- Algérie, atteste que :
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A participé (e) avec succés aux travaux de la conférence en présentant une communication ﬁﬁstég‘"@timféé:- =

Effect of Fluorine Doping on The Properties of Sn0: Thin Films Deposited by Spmy Pyrolysis for Optoelectronic
Applications

Co-auteur(s) : W. DARANFED, K. MIROUH
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